Silizium-Kapazititsdioden BB 103
BB 104
BB 204

fur den UKW-Bereich

BB 103 ist eine Einfach-Abstimmdiode in Planartechnik zum Einsatz in UKW-Tunern im
Glasgehduse 51- A 2 DIN 41880 (DO-7). Der Kapazitatsbereich (bei Uz =3V) von 27
bis 33 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (griin und blau). Die Typenbezeichnung und der
Kathodenring werden in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf dem unlackierten
Glasgehéause aufgestempelt.

BB 104 ist eine Zweifach-Abstimmdiode in Planartechnik mit gemeinsamer Kathode und
Kunststoffumhiillung zum Einsatz in UKW-Tunern zur Abstimmung von zwei getrennten
Kreisen, sowie fiir Gegentaktanwendung in hochwertigen Tunern. Der Kapazitétsbereich (bei
Ugr =3 V) von 34 bis 42 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (griin und blau). Die Typen-
bezeichnung wird in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf das Kunststoffgehause
aufgestempelt.

BB 204 ist wie BB 104 eine Zweifach-Abstimmdiode mit gemeinsamer Kathode jedoch im
Plastikgehduse 10 B 3 DIN 41868 (T0-92).

Typ Bestellnummer BB 204 ‘[90—1—06-1
Ay K A

BB 103 blau 062702-B2
BB.103 griin Q62702-B4
BB 104 blau Q62702-85
BB 104 griin Q62702-B6
BB204 blau 062702-B58-X6 0ix0k

BB 204 griin Q62702-B57-X5
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Gewicht etwa 0,25 g; MaRe in mm
Fiir Montage auf Leiterplatten: Bohrung & 0,6 mm .
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Gewicht etwa 0,2 g ' » Male in mm " Gewicht etwa 03 g Male in mm
Grenzdaten BB 103 BB 104

BB 204
Sperrspannung Ug 30 30 \
Sperrspannung Scheitelwert Urm 32 32 \Y
DurchlaBstrom (7, < 60°C) I 100 100 mA
Umgebungstemperatur Ty —b55 bis +125| —55bis +100| °C
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BB 103

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Durchbruchspannung

(Ir =10 pA)

Sperrstrom (Ug =30 V)
(Ur=30V; Ty, =60°C)

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
(bei BB 104, BB 204 fiir Einzeldiode)

Kapazitat (Ug =3 V; f=1 MHz)

Kapazitat (Ug =30 V; f=1 MHz)
Kapazitatsverhaltnis

Giitefaktor :

fur Cp =38 pF; f=100 MHz

fir Cp =30 pF; f=100 MH
Serienwiderstand :

(Cp =38 pF; f=100 MHz)

(Co =30 pF; f=100 MHz)
Temperaturkoeffizient der Sperr-
schichtkapazitat (Ug =3 V) ™.

BB 104
BB 204
BB 103 BB 104
BB 204
Ugpry > 32 > 32 \
Ir < b0 <50 nA
I <05 <05 pA
Co 27 bis 31 34 bis 39 pF
{gran) {griin)
Co 29 bis 33 37 bis42 pF
(blau) (blau)
Co 1 14 pF
Losv | 265 (25-28)| 265 (24-28) —
CDBOV
Q - 200 (>100) | —
Q 175 (>100) | — _
Is - 0,2 (<0,4) Q
rs 03(<05) | - Q
TK. 0,03 0,03 %/K
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BB 103
BB 104

Spannungsabhéngigkeit der
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Spannungsabhingigkeit der
Diodenkapazitit Cp = f{Ug}
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60
b et
fﬂ RN N
N \
N N
W0 N
N
N
BB?[]B\ \
30 N \\
N [N

20 N \\

V44

0,3 1 3 10 30V
— Uy

136

BB 204

Spannungsabhéngigkeit des
Sperrstromes /5 =1 (Ug)
Ty =Parameter
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Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitat in

1 Abhéangigkeit von der

¥ Sperrspannung 7TK¢ = f{Ug)
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